
Информация 
 

86 

  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Статьи из журнала «Успехи прикладной физики»,  
переведенные и опубликованные в  2016 г. в англоязычных журналах  

 
Уже более 20 лет одним из основных каналов представления на английском языке отечественных 

научных журналов зарубежному научному, техническому и деловому сообществу является известная 
программа Russian Library of Science, реализуемая совместно силами МАИК «Наука/Интерпериодика» 
(Россия), Pleiades Publishing (США) и Springer (Германия). В рамках этой программы синхронно с рус-
скоязычными журналами (в основном, академическими) издаются и распространяются по всему миру их 
англоязычные варианты  в виде отдельных журналов. Следует заметить, что юридически эти англоязыч-
ные журналы представляют собой уже самостоятельные издания относительно русскоязычных оригина-
лов. Так, они имеют отличные значения ISSN,  а также различных издателей, распространителей и т. п. 
Более того, к статьям отечественного журнала в процессе подготовки его англоязычной публикации мо-
гут быть добавлены статьи из некоторых других  отечественных журналов по отдельным официальным 
договорам (т. н. присоединенные журналы).   

Журнал «Успехи прикладной физики» является участником указанной программы Russian Library of 
Science. В результате присутствия в указанной программе значительное число уже опубликованных ста-
тей журнала дополнительно срочно переводятся на английский язык и печатаются в текущих выпусках 
журналов Plasma Physics Reports (основной журнал – «Физика плазмы») и Journal of Communications 
Technology and Electronics (основной журнал – «Радиотехника и электроника»), естественно, с указани-
ем всех исходных данных первоначальной публикации.  

Ниже представлены списки статей из журнала «Успехи прикладной физики», уже переведенных и 
опубликованных в течение 2016 года в указанных англоязычных журналах. В каждой нумерованной по-
зиции списка указываются  библиографические данные статьи, опубликованной в соответствующем анг-
лоязычном журнале, а также все данные исходной русскоязычной публикации (в ячейке с фоновой за-
ливкой). 
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Журналы Plasma Physics Reports и Journal of Communications Technology and Electronics (но не 
их русскоязычные источники-оригиналы!!) анализируются и индексируются наиболее авторитетной ме-
ждународной наукометрической базой данных Web of Science (Thomson Reuters), где они имеют  доста-
точно представительные импакт-факторы, а именно, 1.01 и 0,38 соответственно (за 2015 г.). Таким обра-
зом, значительное число статей из журнала «Успехи прикладной физики»  также учитываются в 
указанной БД Web of Science. 
 
 


